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概述

FM9918系列是一款用于反激的副边同步整流芯片。通过驱动内部 MOS，与传统的二极管整流器相比，FM9918
系列能够显著提高效率。

当 FM9918系列检测到内部 MOS的 Vds小于-300mV时，开启内部 MOS。一旦 Vds大于-10mV，FM9918 系

列关闭内部 MOS。

FM9918系列支持多种工作模式，如 DCM、CrCM、CCM和 QR。它采用 SOP-8的封装形式。

特点

 支持 DCM、CrCM、CCM和 QR多种工作模式

 支持反激拓扑

 输出电压直接给 VCC供电

 低静态电流

 欠压保护

 SOP-8封装

订购信息

产品型号 封装形式

FM9918M SOP-8
FM9918H SOP-8
FM9918L SOP-8

应用

 反激变换器

 快充适配器

引脚示意图及说明

SOP-8

序号 名称 说明

1 GND 电源地

2 SWC 检测 SW电压，给 VCC供电

3 VCC 电源，VCC和 GND之间接电容

4 VO 检测输出电压，给 VCC供电

5,6,7,8 SW 内部功率 MOS 漏极
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典型应用电路图

绝对最大额定值 1)

VO PIN ............................................................................................................................................................30V
VCC PIN...........................................................................................................................................................6.5V
最大功耗 2).......................................................................................................................................................1.3W
结温 3)........................................................................................................................................................ .....150ºC
焊接温度.......................................................................................................................................... ..............260ºC
储存温度............................................................................................................................................-65ºC to150ºC
ESD ................................................................................................................................................. ................ 2kV

推荐工作条件

SW Pin...........................................................................................................................................4.7V to 60V/75V
VO Pin.............................................................................................................................................2.5V to 20V
VCC Pin..........................................................................................................................................4.5V to 6.3V

热阻 θJA θJC

SOP-8..........................................................................................................................................96......45ºC/W

注：1）超过这些额定值可能会损坏设备。

2）温度升高最大功耗一定会减小，这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA所决定的。最大允许功耗为 PDMAX
= (TJMAX - TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。

3）FM9918系列保证在-40℃到 150℃的结温范围内具有良好的性能。
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原理框图

此文档权利由FM富满享有,您也可访问FM富满官方网站获取；立创商城 WWW.SZLCSC.COM,中国领先的现货元器件交易平台。

http://www.superchip.cn


深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUPCO., LTD.

FM9918系列 (文件编号：S&CIC1769) 副边同步整流芯片

www.superchip.cn 第 4 页 共 6 页 Version 1.3

电气特性（TA = 25ºC,除非另有说明）

Item Symbol Condition Min. Gyp. Max. Units

VCC 部分

VCC 电压 VCC SW=40V, VCC=2.2uF 5.9 6.1 6.3 V

VCC 启动电压 VCC—Startup 3.9 4.2 4.3 V

VCC 欠压保护阈值电压 VCC—UVLO 3.8 4.0 4.2 V

静态电流 Iq VCC=4.5V,VCC=2.2uF 28 32 36 uA

内部驱动部分

内部栅极上拉电流 IGU GT=1V 0.65 A

内部栅极下拉电流 IGD GT=5V 4.7 A

最小导通时间 TMIN-ON 1.3 uS

最小关断时间 TMIN_OFF 650 nS

导通延时 TDON 84 nS

关断延时 TDOF 22.4 nS

SW 和 VO 部分

内置 MOS 开启阈值 VSW_ON -300 mV

内置 MOS 关断阈值 VSW_OFF -10 mV
Internal MOSFET Turn off
iN MOT

VSW_OFF_MOT +750 mV

SW Control Voltage VSW_REG -40 mV

SW Control Voltage MAX
VSW_REG_MAX -170 mV

VO Enable ChargeVoltage VO_EN VCC=4V, SW=0V 4.3 V

VO Disable Charge Voltage VO_DIS VCC=4V, SW=0V 4.2 V

VCC Charge Current ICV SW=40V, VCC=4V 18 mA

VO Charge Current IVO_CHG
SW=0V, VCC=4V

VO=5V
20 mA

Vo Short-circuit Detection Voltage VO_SHORT 1.8 2.1 2.3 V

内部 MOS部分

内置 MOSFET 内阻 Rdson
FM9918L

15 mΩ

耐压 B(BR)DSS
45 V
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内置 MOSFET 内阻 Rdson
FM9918M

14 mΩ

耐压 B(BR)DSS 60 V

内置 MOSFET 内阻 Rdson
FM9918H

11.5 mΩ

耐压 B(BR)DSS 80 V

功能描述

FM9918系列是一款高性能的副边同步整流芯片。适用于隔离型的同步整流应用，适用于反激系统，支持 DCM，

CCM，CrCM 和 QR 多种工作模式。

 启动

当系统上电后，通过内置 MOS 的体二极管对输出电容充电，输出电压上升。当输出电压上升时，经过芯片内部

供电电路，给VCC电容充电，当 VCC 的电压充到开启阈值电压时，芯片内部控制电路开始工作， MOS正常的导

通和关断。MOS 正常的导通时，电流不再从体二极管流过，而从MOS的沟道流过。芯片正常工作时，所需的工作

电流仍然通过D脚，给VCC供电。

 欠压锁定（UVLO）

当 VCC低于欠压阈值时，内部 MOS 被关闭。一旦 VCC超过启动电压，部件将再次激活。

 LDO充电逻辑

FM9918系列有两个内部 LDO为 VCC引脚充电。当 VO低于 4.3V时，FM9918系列可以在 SR 关断期间通过连

接到 SW pin的内部 LDO供电，这意味着一次侧 MOS打开，SW呈现正电压。SR开通期间，VCC与 GND之间

需要一个电容器来存储能量并向 IC供电。另一个内部 LDO 从 VO 连接到 VCC，当 VO 高于 4.3V 时，它为 VCC
引脚充电。

 最小开启时间（MOT）

MOT代表同步 MOS的最小开启时间。对于 FM9918系列，MOT约为 1.3us。

 输出电压检测

FM9918系列具有通过 VO 引脚检测输出电压功能。为了避免启动期间的错误开启，当 VO 电压低于 2.1V 时，整

个 SR控制逻辑被禁用。当 VO电压高于 4.3V 时，VCC 从 VO引脚充电，以节省从 SW 引脚充电到 VCC 引脚时

由 LDO引起的功耗。
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封装信息

 SOP-8
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